
バッチ式カーボン炉によるAl4SiC4の合成方法（従来方式）

合成後Al4SiC4

(5000円/kg)
雰囲気制御炉：1700C、5h、Ar

Al/Si/C混合粉末

カーボンるつぼ

OCC News(2024.3.8 Vol.30)

誘導炉加熱によるAl4SiC4の合成
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